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Puntos de conexidn de la entrada RES de BoosterDisp:

Se conecta a la resistencia de bajo valor de senseo de corriente, tras el filtro paso bajo.
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BoosterDisp Partlist

Part Value Device
Cl 100nF condensador / capacitor
IC1 LM339N
IC2 4051N P
JP1 el
LED1 LED3MM LED Py =
LED2 LED3MM &
LED3 LED3MM BELf
LED4 LED3MM 1 QAT
LED5 LED3MM 1e B0
R6 4K7 resistencia / resistor ] 5
R7 4K7
RS 4K7
R9 560R
NanoX
R1 18K LED1 >1 A
R2 1K LED2 < 1A

R3 | 1K5 LED3 | < 0,8 A
R4 | 820R | LED4 < 0,4A
R5 | 820R | LED5 < 0,22

NanoX-S88
R1 12K LED1 | > 2,5 A
R2 1K LED2 < 2,5A
R3 1K5 LED3 < 2 A
R4 820R LED4 < 1A
R5 | 820R LED5 < 0,5A

BoosteR-CDE
R1 33K LED1 > 2,5 A

R2 1K LED2 < 2,5A
R3 | 1K5 LED3 <2 A
R4 | 820R | LED4 < 1A

R5 | 820R LEDS < 0,5A
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